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A biralobizottsag 1j tudomanyos eredménynek fogadja el:

A Jelolt altal az L. téziscsoportban megfogalmazott eredményeket az aldbbiak szerint:
Feliilet- és teljesitményigény szempontjabol az eddigieknél eldnydsebb fokuszsikbeli
processzortomb architekturat, valamint lokalisan adaptiv képérzékelést lehetové tevd, uj
vizualis szenzorarchitektarat dolgozott ki, melyek szdmos valds idejii el6feldolgozasi feladat
hatékony megoldésat teszik lehetové.

- A kidolgozott processzortomb architektira integralt aramkori technologian alapul6, kevert
jeli megoldas, amelynek szamitési teljesitménye Osszemérhetd a DSP és FPGA alapt
megoldasokkal, feliilet- €s teljesitményigény jellemzoi pedig egy nagysagrenddel jobbak a
1étez6 DSP, FPGA és anal6g megoldasokhoz képest.

- Az expozicié soran tobbszor is kiolvashato, uj vizualis szenzortomb integralasi ideje az
expozicid soran pixelenként valtoztathatd, ami expozicid kodzbeni, képrol-képre torténd
adaptiv érzékenyitést tesz lehetové.

A Jelolt altal a II. téziscsoport elsd harom pontjdban megfogalmazott eredményeket az
alabbiak szerint:

Modszereket dolgozott ki a 300GHz feletti elektromagneses sugarzasokat érzékelni képes
térvezérelt tranzisztorok miikodési mechanizmusainak leiraséra.

- Az eddigieknél — mérésekkel alatdmasztottan — lényegesen pontosabb modellt dolgozott ki
a 2D elektron plazma alapt térvezérelt tranzisztorok 300 GHz feletti sugarzasra adott
valaszanak leirdsdra a tranzisztor teljes mukodési tartomanyaban, tetszOleges statikus
elektromos eldfeszités mellett.

- Bebizonyitotta, hogy a térvezérelt tranzisztorok 300GHz feletti sugarzasra adott valasza a
transzkonduktancia és a csatornadram hanyadosaval aranyos.

- Kidolgozott egy olyan aramérzékenységi modellt, amely a mérési eredményeket —
kiilonb6z6 eszkoztipusokon (szilicium és GaAs tranzisztorokon) és komplex aramkori
kornyezetben is — nagy pontossaggal adja vissza.

A Jelolt altal a II. téziscsoport masodik harom pontjaban megfogalmazott eredményeket az
alabbiak szerint:

Mérési elrendezéseket és eljarasokat dolgozott ki 300GHz feletti frekvenciatartomanyba esé
elektroméagneses sugarzasok térvezérelt tranzisztorokkal torténd vételére alapozott
képalkotas céljaira.

- Javaslatot tett a sugarzas komplex amplitadojanak egy idéponthoz tartozo, méréssel torténd
meghatarozasara alkalmas elrendezésekre. A kidolgozott eljaras javuld rekonstrukcids
pontossaggal, elrendezéstél fiiggéen alkalmas 2, 3 vagy 4, egymassal kolcsondsen
kvadratiraban 1€v6 jel egyideji mérésére.

- Megmutatta, hogy nagyfrekvencias teljesitménymérd alkalmazasban a szimmetrikus
felépitésti térvezérelt tranzisztor forrds ¢és nyeld elektrédaja egymastdl fliggetlen
érzékeldként hasznalhatd, amennyiben a tranzisztor eléfeszitése biztositja a csatorna tulso
- Megmutatta, hogy adott optikai leképzésnél miként lehet az érzékeld tomb jel-zaj viszonyat
tobb detektor soros integralasaval maximalizalni.



